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ВИСНОВКИ
Булопоказанощовеличинунапругиавтозміщеннявплазмохімічнихреакторах
зкерованиммагнітнимполемможнарегулюватиздопомогоюзміни
інтенсивностітаконфігураціїмагнітногополяУВЧЄрозрядівкерованому
магнітнуполіспостерігаютьсясуттєвівідмінностівутвореннінегативної
напругиавтозміщеннявпорівняннізрозрядамибезмагнітнихполів
Встановленозменшенняшвидкостітравленнякремніюпризбільшеннівеличини
негативноїнапругизміщенняпринезміннихіншихумовахрозрядівТаку
поведінкушвидкостітравленняпоясненочерезмеханізмблокування
оброблюваноїповерхніелементамиконструкційПХРвнаслідокїхнього
розпорошення
Встановленийлінійниймеханізмтравленняврамкахякогопоясненощо
швидкостітравленнякремніюлінійнозбільшуєтьсязростомнапруженості
магнітногополя
ВпершевивченазмінаспектріввипромінюванняплазмиВЧЄрозрядув
залежностівіднапругикерованогозміщенняВстановленощозростом
величининегативноїнапругиавтозміщенняпонадВнаспектрах
випромінюванняплазмизявляютьсялініїзбудженихатомівметалівПрицьому
лініїмолекулярнихсмугтаатомарнихлінійякіналежатьпродуктамдисоціації
робочогогазупрактичнонеспостерігаються
Показанощонапругаавтозміщеннятакожвідіграєважливурольвформуванні
текстуриповерхніоброблюванихматеріалівПісляобробкикремніюпри
високихнапругахзміщенняспостерігаєтьсязначнашорсткістьповерхніяка
зменшуєтьсяіззменшеннямвеличининапругиавтозміщення
Визначенінайбільшефективнірежимидлятравленняяккремніютакіінших
напівпровідниковихматеріалівДлямінімізаціїзабрудненняоброблюваних
матеріалівелементамиконструкційПХРслідпроводититравленняпри
негативнихнапругахзміщенняменшихВ

Виявленоутворенняповерхневогоблістерінгунаповерхніалюмініюврезультаті
йогообробкинизькоенергетичнимиіонамиводнюзенергієюеВта
температурідодатковогонагрівуоСПрицьомуспостерігаєтьсязбільшення
концентраціїводнюпоглибинівоброблюванихзразкахалюмініюВоснові
утворенняблістерінгутазбільшенняконцентраціїводнюможутьлежатидекілька
механізмівнаприкладдифузіяводнювполяхнапруженьприхованихдефектів
пошкодженьхімічнаабсорбціяфізичнаабсорбціяітпСлідвідзначитищо
саменаявністьдодатковогонагрівузразківвідповідаєзапроявленняефекту
блістерінгутаростуконцентраціїводнювзразках
Назавершеннявикладуматеріалухочувисловитиподякумоємунауковому
керівникукандидатуфізматнаукФедоровичуОлегуАнтоновичузанаукові
консультаціїпідтримкузастворенняумовдляроботитанавчанняувідділі
ФізикиплазмитаплазмовихтехнологійІЯДНАНУкраїни
ВисловлюющирувдячністьпровідномуінженеруПолозовуБорисуПавловичу
засприяннявекспериментальнійчастиніроботитавсебічнудопомогунарізних
етапахроботи
Такожвисловлюющируподякуспівробітникамвідділузадопомогуу
вирішеннібудьякихробочихпитаньАГБорисенкуВФВіркуЄГКостіну
ОАРокицькому
Щираподякамоїмблизькимтасім’їзавірунатхненнятапідтримку
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